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,Badania i zastosowania zjawiska fasetkowania krigaw
metali przegciowych pod wptywem adsorpcji tlenu”

Ksztalt rownowagowy kalego krysztatu jest zdefiniowany przez rozktad mmwéhniowej energii
swobodnej. Adsorpcja atoméw lub molekut na powierzach krysztatu mae prowadzt do tak istotnych zmian
anizotropii powierzchniowej energii swobodnag, jego obserwowany ksztalt ulega dalekgcysin zmianom. Na
skutek adsorpcji, po wygrzaniu w odpowiedniej terapirze mog wyksztatc& si¢ powierzchnie krystaliczne nie
obserwowane w przypadku krysztatu nie pokrytegodugem, a pierwotnie stabilne powierzchnie krystale
mog zanikm¢ ulegapc rozpadowi na inne, energetycznie korzystniej$pezjawisko nazywamy fasetkowaniem.

Jednym z bardziej spektakularnych przyktadéw prekigego zastosowania zjawiska fasetkowania po
wpltywem adsorpcji jest wytwarzanie ultraostrych tmiw polowych. Takie emitery, ¢gto zakdéczone
pojedynczym atomem, madoy¢ uzywane jakozrdodia zogniskowanych wikek jonowych lub polowoemisyjne
punktowezrodta wiazek elektronowych, w tym wzek koherentnych lub spolaryzowanych spinowo. byt
réwniez wykorzystywane jako ostrza skancg w technikach skaningowej mikroskopii tunelow8jTi/) oraz
mikroskopii sit atomowych (AFM). Indukowane adsggp€asetkowanie powierzchni krysztatow platynowcow
jest szczegOlnie istotne ze wedll na szerokie zastosowania tych metali jako katwiréw, gdzie morfologia
powierzchni wysoce rozdrobnionych drobin katalizatona istotny wpltyw na przebieg i szyBkoreakcji, w
ktorych dany adsorbat jest substratem lub produktem

Jednym z adsorbatow, ktéry powoduje dalekacédzmiany morfologii krysztatéw jest tlen. W swoim
wystapieniu przedstawi wyniki bada nad fasetkowaniem powierzchni nanokrysztatow waiina irydu oraz
palladu pod wptywem adsorpcji tlenu. Badania teeprawadzono z wykorzystaniem techniki polowej
mikroskopii jonowej (FIM). Omowi, jak obserwowany ksztalt nanokrysztatu zgleod temperatury oraz
ekspozycji na tlen. W ramach wyptenia przedstawi metod otrzymywania ultraostrych wolframowych
emiterow polowych opagtna zjawisku fasetkowania indukowanego adsargplgnu. Przedstawitakze wyniki
przeprowadzonych przeze mnie ba&daad jedm z obiecujcych aplikacji ultraostrych emiteréw polowych
otrzymywanych w wyniku fasetkowania indukowanegosagcja tlenu: polowej emisji elektrondw
spolaryzowanych spinowo.
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